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(57) Abstract 

The invention relates to the production of an open form (3) made from a given material and consisting of several two-dimensionally 
structured layers (1. 2). To this end, a first layer (1) taken from the material is prepared and a part (3) of the first layer (1) belonging to 
said form (3) is marked by doping at least one area (3, 4) of the first layer (1). Subsequently, at least one additional layer (2) from the 
material is applied and a part (3) belonging to the form (3) is once again marked. Finally, every unmarked part (4) of the layers (1, 2) is 
removed by etching depending on the doping of each layer (1. 2). The open form (3) is especially a photonic crystal. 

(57) Zusammenfassnng 

Die Erfindung betrifft die Herstellung einer aus mehreren jeweils zweidimensional strukturierten Schichten (1.2) zusammengesetzten, 
offenen Form (3) aus einem bestimmten Werkstoff. Dazu wird eine erste Schicht (1) aus dem Werkstoff bereitgestellt, und es wird ein zu 
der Form (3) gehoriges Teil (3) der ersten Schicht (1) dutch Dotieren zumindest einer Zone (3, 4) der ersten Schicht (1) markisrt. Dann wird 
zumindest einc weitere Schicht (2) aus dem Werkstoff aufgebracht, und auch darin wird ein zu der Form (3) gehoriges Teil (3) markiert 
SchlieBlich wird jedes nicht markierte Teil (4) der Schichten (1 , 2) durch Atzen in Abhangigkeit von der jeweiligen Dotierung jeder Schicht 
(1, 2) cntfemL Die offene Form (3) ist insbesondere ein photonischer Kristall. 
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